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SIV025 
压控振荡器 V0.2 2209 

性能特点 

● 工作频段： 24.5GHz～28.5GHz            

● 低功耗：   148mA 

● 输出功率： 1.5dBm 

● 相位噪声： -102dBc/Hz@100kHz   

● 芯片尺寸： 1.876mmx1.259mm  

典型应用 

● 点对点通信 

● 卫星通信 

● 测试测量 

● 仪器仪表 

● 5G通信 

功能框图 

概述 

SIV025型压控振荡器具有同频率范围业内最低的相位噪声，极低的1/2、3/2

及N次谐波干扰，低功耗，平坦的输出功率的特点。 

 

  电性能表（TA=＋25℃，VCC=VCCD=5V） 

参数名称 端口名称 最小值 典型值 最大值 单位 

频率范围 RFOUT GHz 24.5～28.5 

输出功率  
RFOUT -4 1 6 dBm 

RF/8 -3 -1 1 dBm 

单边带相位噪声@100kHz频

偏，Vt=+2V 
RFOUT  -102  dBc/Hz 

调谐电压 Vt 0  5 V 

偏置电压 VCC,VCCD  5  V 

偏置电流  
Vcc(RF) 115 128 135 

mA  
Vcc（DIG） 18 20 22 

调谐电流（Vt=+5V） Vt   1 uA 

谐波抑制 
1/2次谐波  30  dBc 

3/2次谐波  40  dBc 

推频系数   40  MHz/V 

频率温飘   2.55  MHz/℃ 

  测试曲线 

RFOUT输出频率VS调谐电压  RFOUT调谐灵敏度VS调谐电压  
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SIV025 
压控振荡器 V0.2 2209 

  测试曲线 

RFOUT输出功率VS调谐电压  RFOUT相位噪声VS偏移频率@Vt=+2V   

RFOUT相位噪声VS调谐电压 

RFOUT谐波抑制VS调谐电压 RF/8输出频率VS调谐电压  

SIV 

压
控
振
荡
器
系
列 

RF/8输出功率VS调谐电压 
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SIV025 
压控振荡器 V0.2 2209 
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  极限工作参数 

偏置电压 5.5V 

调谐电压 0V～5.5V 

存储温度范围 -65℃～+150℃ 

工作温度范围 -40℃～+85℃ 

静电防护等级（HBM） Class 1B 



 

 

      成都仕芯半导体有限公司   Tel:028-62680968  Fax：028-62680967  E-mail:info@sicoresemi.com 

      地址：成都市高新西区百川路9号 

      网址：www.sicoresemi.com 
V-4 

SIV025 
压控振荡器 V0.2 2209 
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  芯片外形尺寸 

  芯片装配图 


